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PATENTE DE INTRODUCCION
| por DIEZ aiios ‘
En Zspada & favor de ULGOR, S.C.I, Ge nacionalidad

espafiola con residencia en GUIPUZCOA, Bsrrio San

4ndrés MONDRAGON, cuya Patente tiene por objeto:

*HEJORAS EN 2L PROCEDIMIENTO DE MONTAJE DB REATI-
FICADORES DE CORRIENTS ELECTRIOA A BASE DB STLICICY

- o e m s e

MERORIA DESCRIPTIVA

gomo su enunciado indica, médiante esta patens
te se reivirdica una serie de operaciones que dan
lugar a vn procedimiento de montaje de regtificado-
res de silicie.

Se inicia el procedimientoc por la formascibn
de horquillas, siendo estas horgquillas de cualquier
material que admita una buena soldadura de conexifn
oon _la tableta de silicio y que, & su vez en la ci-

tada soldadura, no introfizcan en la tableta de si-
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licio materiales extrados gue perjudiquen la
calidad del rectificador,

_ Preparadas las horguillias, se interponen ens.
tre sus terminaias las tabletas de silicio.

Puede interponerse exclusivamente la table
ta de silicio o con la interposicibn entre la
tableté. de sileio y el terminal, de une piaca
de material convenients para una buena soldadu-
ra.

Atbas caras de la tableta de silicio , ge
encuentran metalizadas previamente, a fin de que
la soldadura sea perfecta. Sn ¢ambio, la cars
lateral de dicha placa de ailigio NO PUBDE 8ER
METALIZADA, debe quedar libre,m fin de que en
1a soldadura por immersibn gue degpues ha de ha-
cerse, no 38 efectue depdsito de aleacibm soi-
dante.

Efectuada 1a interposicién de las sucesivas
phacas de silicio entre los terminales corres-
pondientes , se introducen la unidad en unas
ranuras que posce un bastidor adecuado.

El temafio del bastidor serd mwés o menos
grands, puesto que depende de las unidades que
se monten cada vez.

Colocadas todas las unidades en dicho bas-
tidor, se procede a la inmersibn del conjunto
en uns 8leacifn soldante,

Entonces se efectian depfsitos de material

soldante en los lugares soldados y queda la uni-

dad esociada.
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Efectuada la soldadura, hay que proceder &
e linpieza perfecta 2 base de agum y despues
de une serie de tratemientos de corrosién median-
te &cidos mdecuados y nmuevas limpiezas al agua,
queda la unidad socldada con las siguientes garan- -
tias;

Soldadurs perfecta .

Limpieza por corrosibn de lavcara lateral de :
ia pestiila de silicio.

Limpieza por corrosibn de los terminales.

La unidad en estas condiciozes . de limpieza
ge sumerge en uns& pasta aislante adecuadsm, gue tigl
ne como finalidad primecipel, la yroteccibn de las
superficies laterales de 1la placa de gilicio ¥
evitar por éllo, cuslquier ceposito de impureszas
gue hecen ypeligrarel buen Tuncicnauiento de dichos)
rectificadores una vez efectuvado el monteje Gefinii
tivo. | '

Seguidemente se éigpone 69 un bastidor que
eloja una serie de cajites, e material siecuado
y en ocada una 'ée estas cajitas debe de introducis :
le una . mhidad o un juego de unidades con las
consiguientes conexiones, a fin de gue seguidamen :
te se ofectfie un relleno de una resina sintStica
aisZante.

guedando de esta manera concluida la mamfag !
tura de un slsmento bien sencillo o combinado;

Es de advertir, que también en algunos 0as08 -
econvisne la supresién de la cajita y simplemente
se hace el moldeo én unas cavidades gque dan forma!
al cuegpo 4el reotificador, pero sin necésidad

de utilizar las ¢gjitas y entonces el cuprpo del
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rectificador queda constituido directamsnte por
la resina sintéticae que 8loja en su interior &l
elemento o asociacidn de elementos.

Fara concluir la manuiactura, basta dar un
corte en los terminales y quedan 108 mismos inde
pendientes y la unidad formezda.

Sin duda alguna, la unidad coneiuida s€ 80—
mete a un proqesd de secado a estufa que dé garan
tias de cosa acabada,. e Impermeable.

Una idea mds completa del objeto gue cons-
gitu&e'esta Patente de Introdueccidn, la proporcio-
ne la Gescripcién siguiente al hacer referencia a
los dibujos que @ ésta memoria se acompafian en los
que, Ge maners un tanto esquemdiica y exclusivenen
te por via de ejemplo se representan los conjunios
y detalles mds carecteristicos de 1la idea del in-
vento, al hacer yeferencla & un posible caso de
realicacidn préctice,

Bn dichos dikujos:

Ia Pigura 18, muestra l& preparacicn de la
horquiilabque luego ha de constituir en su Iase
firal los terminales,

La Pigura 28, ilnstra la interposicidn entre
los tefmiﬁales de la tsbletsy de silicio,

Le Figura 32, corresponde s la unidad soldada.

Ia ﬁigura 48, muéstra el bastidor de montaje
de las’unidadés, para luego someter el conjunto &
una inmersidn @e soldadura,

la ¥igura 58, es una vista esquemdticz de la
infrod&ccidn de un elementoc en una cajita que a su

vez se encuentra inircducida en un bastidor de mon-
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taje.

La Pigura 6%, es una vista esquendtice
de la introduccidn de una pareja de elementos,
a fin de constituir una unidad compuesta.

En estos casos, se hacen previamente los puep
5y tes debidos y seguidamente se introduce el con

junto en la consabida cajite, para erectnar sg

guidemente el relleno mediante resina sintéticas

La Figura 7%, muestra la unidad cambiada
a modo de ejemplo, después de habver dado el cor
te por -15- pera dejar los terminales indepen-

10, - dientes.

Con particular referencia a los dibujos
adjuntos, seguidamente se harg una descripcicn
de las partes mds esencigles:;

El n¢ -1~ horquilla de meteriasles adécua~
dos que facilitan la sujecidn inicial de ia rag
tilla de silicio y gue después de concluldo el

15.~- montaje se corten por -15-, y quedan libres los
dos terminales; el n? -2-, terminal de apoyo de
la placa de silicio, Bien se apoya directamente
la tableta de silic;o.o con la inferposicidn de
una placa de material conveniente que siemﬁre fg-
cilitard la soldadursa, '
20. - El -3-, terminal que se apoys en el centro
4 de la placa de silicio, precisamente en su lugar
—4— para efectuar una buena conexidn; siendo —4-
‘contacto del terminal -3-, con la placa de gili-
25.= cio, mediante la sresidn de montaje ¥A”; y -5-
tableta de silicio. Sus dos caras -?-; se en-

cuentran metalizadas. Su lateral -6- debe estar

berfectamente limpdo,
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El n® -6-, latexal libre dela placa
de silicilo, sin depdsito aslguno en ells; y
-7-, caras metalizadas de la placa de sili
cio, el n? -8-, soldadura, y -9~ soldadure
siendo -1Q~, renuras del bastidor de monta-
je de la figura 43, En cazda una debe ser
colocado un elemento, para segui&amehté »re
ceder 2 la inmersidn en uns aleacidén solden
te; mediante el n? -1l- se seflala el cuerpo
del vastidor de méntaje, y ~12- cajlitas de
materiales apropiados que han de sexr la co-
bertura de la unidad acabada en unos casos,
en otroe se prescinde dicho elemento.
El n? -13- materisl de relleno que sexd
una vesina sintética aislante, y el -14- base
de montzie en su fase tinal, seBalandose por
ultimo con el n2 -15-., el corie que se ha de
dar & 1los texminales una vez conclufdo el mon-
taje. |
. Por consiguiente, lo caracterIstico de
esta patente, es exclusivamente el proceszo de
montaje, haciendo czso omiso de 1os materiaies,
puesto gue puaden ser muy diversos y en‘todo CE~
so sustitulbles,
Esencialmente, el proceso es el sigulente:
Prepsracidn de 1la horquilla (Migura 12)
Interposicidn de la pastilla de silicio, con
0 sin blaca de apoyo, entre los t2rminales -2~
y -3= (Pigara 22).
Sujecidn de la wnidad formada al bastidor

~11- (Figure 42). .
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inmersidn en aleacidn soldante.

Queden unidos los elementos, tal y como |
se aprecia en la Fioura 38, -

Limpieza a fondo y trato con deidos vars
hacer corrosidn.

Iimpieza extrema de la cara libre -6-,
de la ﬁlaca de silicio.

Tratamiento de proteccidn con .une pasia
aislante, pera evitar depdsitos en la superfi-
cie 1libre de silicio ~6-,

Introduccidn en lugeres de mPldec, bien ca-
jitas 412-, o simplemente cavidades e moldeo.

Relleno de la unidad con resine sintéti-
cz aislante,

Secacdo de lg unidad.

Corte de los torminales,

Decscrita convenientemente la naturaleza.de
la actﬁal Patente de Introduccidn, cono asimismo
la forme de poderla lievar a la prdctica para
convertirla en una realidad industrializable se
hace constar que en la mismz serén susceptitles
de introducir todas aquellss modificaciones ge
detalles que las circunstancias y la prdctica pu-
dleran sconsejar, siempre y cuando gue condas va-
rianies que se introduzcsn no se cambie, sliere,

o moditique ls esenciglidad del objeto descrito.

- 0 7 4 -
Se declaran comé de novedad y propiedad para
todo el territorio espafiol el contenido de las si-
gulentes: -

REIVI¥DICACIOHNE S:
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le,. "Hejoras en €l procedimiento de monta-
je de rectificacores de corrionte el@ctrica a ba~-
se de silicio”, de acuerdec con cuyas mejoras se
constituyen en una primera operacidn una serie
de horquilies conductoras, en las cuales uno de
sus terminales, se organiza en un tramo plano, y
el opues%o se-dobla pervendicularmenie al mismo,
situandose posteriormente entre estos pares de ter
ringles, otras tantas pastillas de silicio, que se
colocan directamente o‘coh ia interposicidn de unza
placa de gpoyo, procsdiendose seguidame 1te a in-
troducir los extremos d4e las norqulllas de 1as uni-
dades as? constituidos, en un bastidor apropiado,
el cual sé sumerje eh une aleacidn soldante, para
determinar lg unidn de log terminales de las hor-
quillas, con las caras metélizadas de las pasti-
1las de silicio. '

22.- YHejoras en el procedimiento de montaje

de rectitricadores de corxiente electrica a base

de silicio®, caracterizadas porgue una vez sol-
dados los ferminales de las horquillés corducto-
ras a 1as caras netelizades de Las respectivas pas- -
tillas, de =111c10, segin apz rtaéo anterior, se
efectda 1z 11m01eza ¥ tratamienio de las uniuaJe;,
facultatlvawente medlaqte agua y dcidos adeouados,
rars producir cnrrosidn en les mismas, urocedlen—
dose seguidamente a efectuar la limpieza de lgs ca-:
ras 1itres de las pastiliag de silicio, ¥y 2 prote-
ger los mismas mediante inmexrsidn en una vasts als-
lante adecuada, que impida el depogito de impurezasi

3e2,- "Mejoras en el procedimiento de montaje
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de rectificzdores de corriente electrica a base

:
§
5

de silicio”, caracterizadas porque una vez pPro-
tegidas las caras libres de las pastillas de si
licio, segin apartado anterior, se introducen
las unidades tormadas, en otras tantas cajas en
las que se efectua un relleno de material aislan
te, facultativamente reszinas sintéticas.

42,- "Hejoras en el procedimicrnto de monta-
je Ge rebtificadores de corriente electrica e be-
s¢ 4¢ silicio”, caracterizado porgue ﬁna vez pro-
tegidas las ceras libres de las pastillas de sili
cio, segun apartado segundo, se introducen, facul
tativamente, las unidedes formadas‘en otras tantas
cavidades 0 alojamientos, sxistentes en el cuerpo

del rectificador, el cunal se constituye de un ma-

. terial sislante, potestetivamente resinas sintéti-

cas.

5¢,- "Mejoras en el procedipiento de wontaie
de rectificadores de corriente electrica a base de
silicio”, caracterizadss porque una vez situadas
las unidades formadas seguin las reivindicaclones 1@
¥y 22, en laes cajas referidas en la nota 32 6, facul
tativamente, en el cuerpo sefialado en la 48, se oro
cede a cortar las horguilles de las mismas, para
obtener los dos terminalae independientes de cada
unidad. -

68.~ "NEJORAS ER EL PROCEDIVIENTO DF MOWTAJE
DF R¥CTIFICADOEES DE CORRISNTT ELECTRICA A BASE DE
STLICIO”, o ' )

Todo elloy conforme se Gescribe y reivindica
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en la presente memoriam, que consda de DIEZ hojas
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escritas a mdquina por una sola de sus cargs y

dibunjos que la ilustran.

io de 1.963
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